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Ocena osiagnie¢¢ dr inz. Grzegorza Maciejewskiego,

ubiegajacego si¢ o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Podstawa prawna

Zaproszenie Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemow Techniki PAN do
opracowania opinii z dnia 10 lipca 2012, oraz zlecenie dyrektora IPPT PAN, prof. dr hab. inz.
Andrzeja Nowickiego z dnia 11 lipca 2012.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z
dnia 14 marca 2003 (z pézniejszymi zmianami z dnia 18 marca 2011).

Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie
kryteriow oceny osiqgniec osoby ubiegajqcej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
(Dz. U. Nr 196, poz. 1165).

Przedmiotem niniejszej oceny sa:

L.

Osiagnigcia naukowe w postaci jednotematycznego cyklu publikacji pt. ,,Numeryczna
analiza struktur krystalicznych i ich defektdw na poziomie nanoskali”, zawierajacego
pozycje H1 + He.

Osiagnigcia w postaci innych opublikowanych prac naukowych lub twérczych prac
zawodowych a takze osiagni¢gcia w zakresie dydaktyki, wspélpracy naukowej i
popularyzacji nauki.

1 Przedstawienie sylwetki naukowej Habilitanta

Pan dr inz. Grzegorz Maciejewski jest absolwentem Wyzszej Szkoty Inzynierskiej w Opolu,
gdzie w roku 1993 uzyskat tytul magistra inzyniera budownictwa w ramach specjalnosci
Teoria Konstrukcji. Stopienn doktora nauk technicznych w zakresie Mechaniki uzyskat
Habilitant w roku 2003 na podstawie rozprawy doktorskiej na temat ,,Zastosowanie metody
elementdéw skonczonych do wyznaczania rozkladéw naprezen residualnych w



heterostrukturach”. Praca doktorska zostata przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Pawta
Dhuzewskiego a obrona miata miejsce w Instytucie Podstawowych Probleméw Techniki PAN
w Warszawie. Dr inz. Grzegorz Maciejewski pracuje w IPPT PAN od roku 1995, najpierw na
stanowisku asystenta, a nastgpnie od roku 2003 na stanowisku adiunkta.

W dorobku naukowym Habilitanta znajduje si¢ 20 recenzowanych prac naukowych, z czego
16 powstato po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Ponadto, do
dorobku naukowego nalezy zaliczyé 8 nierecenzowanych prac naukowych, z czego 6
powstalo w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych.. Dr inz. Grzegorz
Maciejewski wyglosit 10 referatow na migdzynarodowych lub krajowych konferencjach
tematycznych. Habilitant kierowal wreszcie 2 projektami badawczymi i uczestniczyt jako
wykonawca w 8 kolejnych projektach badawczych.

2 Ocena publikacji stanowigcych osiagniecie naukowe, o ktorym mowa w art. 16 ust. 2
Ustawy

Dr inz. Grzegorz Maciejewski przedstawit jako gléwne osiagniecie naukowe 6 prac (H1-H6),
stanowiacych jednotematyczny cykl publikacji pod wspdlnym tytutem ,,Numeryczna analiza
deformacji struktur krystalicznych i ich defektoéw na poziomie nanoskali’:

1. G. Maciejewski, P. Dluzewski, Nonlinear finite element calculations of residual stresses in
dislocated crystals, Computational Materials Science, vol. 30 (1-2), 44-49, 2004.

2. G. Maciejewski, S. Kret, P. Ruterana, Piezoelectric field around threading dislocation in GaN
determined on the basis of highresolution transmission electron microscopy image, Journal of
Microscopy, vol. 223 (3), 212-215, 2006.

3. G. Maciejewski, M. Sarzynski, J. Z. Domagata M. Leszczynski, A new method of strain
determination in partially relaxed thin films, Physica Status Solidi C, vol. 4 (8), 3048-3055,
2007.

4. G. Maciejewski, Plastic strain field caused by dislocations, Physica B: Condensed Matter,
vol. 401-402, 699-701, 2007.

5. S.Kret, P. Dluzewski, A. Szczepafiska, M. Zak, R. Czernecki, M. Krysko, M. Leszczynski, G.
Maciejewski, Homogenous indium distribution in InGaN/GaN laser active structure grown by
LPMOCVD on bulk GaN crystal revealed by transmission electron microscopy and X-ray
diffraction, Nanotechnology, vol. 18 (46), 465707, 2007.

6. A. Czyzak, J. Z. Domagala, G. Maciejewski, Z.R. Zytkiewicz, X-ray diffraction micro
imaging of strain in laterally overgrown GaAs layers. Part I: analysis of a single GaAs stripe,
Applied Physics A, vol. 91 (4), 601-607, 2008.

Sposrod szesciu prac pieé jest wspotautorskich a jedna ma charakter indywidualny. Habilitant
przedstawil oswiadczenia wspdtautoréw zawierajace okreslenie ich indywidualnego wkiadu
do poszczegdinych publikacji. Warto podkreslié, ze cho¢ liczba prac wchodzacych w sktad
jednotematycznego cyklu publikacji nie jest imponujaca to jednak ranga czasopism, w
ktérych te prace zostaly opublikowane budzi uznanie. Sg to czasopisma z zakresu nauki o
materiatach, takie jak Computational Materials Science czy Journal of Microscopy-Oxford,



oraz czasopisma z zakresu fizyki ciata statego takie jak Applied Physics A czy Physica B:
Condensed Matter.

Na wstepie warto podkresli¢ niezwykle nowoczesny i interdyscyplinarny charakter tematyki
wybranej przez Habilitanta. Analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektow taczy w
sobie elementy fizyki i mechaniki ciala stalego z elementami inzynierii i technologii
materiatéw. Wspdélnym mianownikiem powyzszych prac jest zastosowanie metod
obliczeniowych mechaniki do analizy stanéw odksztalcen i naprezen struktur krystalicznych
na poziomie nanoskalowym. Szczegélng rol¢ odgrywa tutaj modelowanie standw naprezen
generowanych w sieci krystalicznej przez defekty liniowe takie jak dyslokacje. Waznym i
cickawym elementem jest takze modelowanie p6l odksztalcei oraz pdl elektrycznych
wywolywanych przez dyslokacje z uwzglednieniem sprz¢zenia mechaniczno-elektrycznego.
Ponadto, w powyzszych pracach przeanalizowano odksztalcenia wynikajace z
niedopasowania sieciowego warstw heterostruktury krystalicznej. Wzieto takze pod uwage
rozktad niejednorodnosci materiatu. W uzupelieniu analizy numerycznej postuzono sie
metodami wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej. Tak wigc wyniki otrzymane
metodami numerycznymi skorelowano z badaniami o charakterze doswiadczalnym, co ma
istotne znaczenie w ocenie poprawnosci uzyskanych rozwigzan.

Ad 1) W pracy oznaczonej przez Habilitanta numerem H1 (1 cytowanie wg. WoS) rozwinigto
algorytm wyznaczania pdl napr¢zen resztkowych oraz zmiany orientacji (rotacji) sieci w
krysztalach zawierajacych dyslokacje. W tym celu postuzono sie kontynualna teorig
dyslokacji oraz metoda elementow skoniczonych. W opisie uwzgledniono symetryczng i
niesymetryczng czg¢$¢ niesprezystych dystorsji wywotanych przez dyslokacje w materiale
anizotropowym. Metod¢ zilustrowano na przyktadzie pél naprezen wystepujacych w poblizu
niskokatowej granicy dyslokacyjnej. Wynik analizy odniesiono do znanych rozwiazan
wynikajacych z liniowej teorii dyslokacji. Warto$¢ naukowg artykutu nalezy oceni¢ wysoko a
indywidualny wktad pracy Habilitanta wynosi 80%.

Ad 2) W pracy oznaczonej numerem H2 (1 cytowanie wg. WoS) zaprezentowano nowa
metode okreslania pol piezoelektrycznych wystgpujacych wokot dyslokacji, na podstawie
obrazéw otrzymanych droga elektronowej mikroskopii transmisyjnej wysokiej rozdzielczosci.
Pole elektryczne wokét dyslokacji zostalo wyznaczone w dwoch etapach. Najpierw
wyznaczono pola odksztalcen sprezystych postugujac si¢ wysokorozdzieleza mikroskopia
elektronowa a nastgpnie postuzono si¢ metoda fazy geometrycznej oraz metodg
numerycznego wyznaczania rozkladu potencjatu elektrycznego. Zaproponowane podejscie
pozwala na dekompozycj¢ pola elektrycznego na pole pochodzace od tadunku
zgromadzonego na linii rdzenia dyslokacji i pole pochodzace od odksztalcen (efekt
piezoelektryczny). W celu okreslenia rozkladu pola elektrycznego w poblizu rdzenia
dyslokacji wykonano analiz¢ metoda fazy geometrycznej oraz metodg elementéw
skonczonych. W analizie pola elektrycznego wzigto pod uwage niejednorodny rozklad
odksztatcen, geometri¢ probki oraz pelne sprzgzenie mechaniczno-elektryczne. Metoda
zostala zilustrowana na przykladzie cienkiej warstwy GaN. Artykut ma charakter w wigkszym
stopniu doswiadczalny niz teoretyczny. Wartos¢é naukowg artykulu oceniam wysoko a
indywidualny wktad pracy Habilitanta wynosi 70%.



Ad 3) Praca oznaczona numerem H3 (brak cytowan wg. WoS) dotyczy wyznaczania
odksztatcen w czgsciowo zrelaksowanych cienkich warstwach epitaksjalnych. W pracy
wykorzystano efekt niedopasowania sieciowego migdzy krysztatami GaN, AIN oraz InN co
prowadzi do znacznego wygiecia struktury epitaksjalnej. Pomiar krzywizny wygictej probki
pozwala na weryfikacje stopnia zrelaksowania warstw epitaksjalnych. Z uwagi na fakt, iz
klasyczna formuta Stoney'a nie sprawdza si¢ w przypadku cienkich warstw zawierajacych
dyslokacje niedopasowania, zaistniala potrzeba opracowania metody pozwalajacej na opis
deformacji warstw epitaksjalnych, w ktorych zaszta relaksacja o charakterze niesprezystym.
W omawianej pracy zaproponowano podejscie numeryczne z uzyciem MES w kontekscie
mechaniki kontynualnej w zakresie skonczonych odksztalcen. Parametry sieci warstw
krystalograficznych zmierzono za pomoca dyfrakcji rentgenowskiej, zarowno w kierunku
réwnoleglym jak i prostopadtym do kierunku wzrostu. Natomiast stopien zrelaksowania
warstw uzyskano poprzez numeryczne dopasowanie krzywizny probki do krzywizny
zmierzonej doswiadczalnie. Warte podkreslenia sa dwa elementy nowatorskie, wystgpujace w
omawianej pracy: wprowadzono stopien relaksacji cienkiej warstwy (gestosci dyslokacji) na
jej gbérnej powierzchni oraz uwzgledniono zalezno$¢ objetosci warstwy krysztatu podczas
wzrostu epitaksjalnego od ilosci kolumn atomowych podloza. Warto$¢ naukowsa artykulu
oceniam wysoko a wktad pracy Habilitanta wynosi 60%.

Ad 4) Praca oznaczona numerem H4 (brak cytowan wg. WoS) jest jedyna indywidualna
publikacja Habilitanta w przedstawionym cyklu prac. W pracy zaproponowano metode
wyznaczania pola odksztalcen niesprezystych wokot pojedynczej linii dyslokacyjnej. Metoda
zaproponowana przez Autora ponownie odwotuje si¢ do kontynualnej teorii dyslokacji oraz
do MES. W celu zilustrowania metody przedstawiono opis energetyczny dyslokacji sSrubowej
w krzemie. W szczegolnosci wyznaczono energie rdzenia dyslokacji. Uzyskane rezultaty
poréwnano z wynikami analizy metoda dynamiki molekularnej i wskazano na dobra zgodnos¢
obydwu podej$¢. Zaproponowana metoda pozwala wyznaczy¢ nie tylko energi¢ rdzenia
dyslokacji ale takze jego rozmiar. Powazne ograniczenie modelu wynika z pominigcia
dyskretnej struktury materii i ograniczenia si¢ do podejscia kontynualnego. Praca jest
niezwykle zwarta (liczy niewiele ponad dwie strony) i nalezy ja traktowa¢ jako otwarcie pola
do dalszych szerokich badan w tym zakresie.

Ad 5) Kolejna praca oznaczona numerem HS (8 cytowan wg. WoS) ma wyraznie
interdyscyplinarny charakter i dotyczy opisu struktury krystalograficznej studni kwantowych
InGaN/GaN wzrastajacych na nisko-defektowych podtozach krysztatu GaN. W artykule
przedstawiono analize¢ wyznaczania koncentracji indu w warstwach InyGa; 4N, na podstawie
obrazow wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej. Ponadto, wykonano poréwnanie
wynikow analizy mikroskopowej z wynikami dyfrakeji rentgenowskiej w odniesieniu do tych
samych probek. W celu wyznaczenia profilu sktadu chemicznego przeprowadzono symulacje
deformacji probek nanometrycznych rozmiaréw. W analizie wzigto pod uwage nastepujace
elementy: relaksacje cienkiej folii, warunki brzegowe podczas obserwacji mikroskopowej,
geometri¢ wielokrotnych studni kwantowych, podejscie geometrycznie nieliniowe (skonczone
odksztalcenia). Obliczenia przeprowadzono metodg elementéw skonczonych. Wyniki
obliczen byly korelowane z rezultatami badan doswiadczalnych. Nad artykutem pracowato 8



autorow. Wklad Habilitanta do tej pracy wynosi 20%. Praca jest bardzo wartosciowa a IF
czasopisma Nanotechnology wynosi 3.65.

Ad 6) Ostatnia praca w przedstawionym cyklu, oznaczona numerem H6 (3 cytowania wg.
WoS), zostala poswigcona analizie odksztalcen w warstwie GaAs:Si, rosnacej przy uzyciu
epitaksji z fazy cieklej metoda poprzecznego narastania na podtozu GaAs maskowanym SiO;.
W pracy wykazano drogg doswiadczalna, iz usuni¢cie maski SiO, powoduje dystorsj¢ paskow
ELO (epitaxial lateral overgrowth) ,,z ptaszczyzny”, tzn. wygigcie swobodnych skrzydet ELO
ku gérze. Przyjeto robocza hipoteze, iz Zrédlem naprezen resztkowych. jest niejednorodne
domieszkowanie krzemu. Przeprowadzono nastgpnie analizg relaksacji swobodnych skrzydet
ELO za pomoca dwuwymiarowe] reprezentacji, przy zatozeniu uproszczonego modelu
skrzydta. Odksztalcenia niedopasowania wynikajace z niejednorodnego domieszkowania
krzemu zamodelowano jako odksztalcenia niesprezyste. Uzyskano dobra zgodno$¢ wynikow
symulacji numerycznych z rezultatami badan doswiadczalnych. Praca ma charakter przede
wszystkim doswiadczalny. Indywidualny wklad Habilitanta, polegajacy na zbudowaniu
modelu numerycznego, wynosi 15%.

Warto podkreslié, iz wspdlnym mianownikiem powyzszych prac jest odwotanie si¢ do
kontynualnej teorii dyslokacji oraz do metody elementéw skonczonych jako narze¢dzia analizy
numerycznej wybranych zjawisk.

Podsumowujac, do najwazniejszych oryginalnych osiagnig¢ Habilitanta w przedtozonym
cyklu publikacji nalezy zaliczy¢:

e Opracowanic nowego podejécia do rozwigzania zagadnienia wyznaczania naprezen
przy zatozonym rozkladzie dyslokacji (H1).

e Zaproponowanie metody wyznaczania rozktadu pola elektrycznego wokdét dyslokacji
(H2).

e Zaproponowanie metody wyznaczania deformacji czgsciowo zrelaksowanych cienkich
warstw (H3).

e Zaproponowanie metody wyznaczania odksztalcen niesprezystych powodowanych
przez pojedyncze dyslokacje (H4).

e Wyjasnienie zwiazku relaksacji cienkiej folii z rozkladem przestrzennym faz
materiatu, przy uzyciu MES (HS).

e Potwierdzenie hipotezy zrodta wygiecia swobodnych czesci struktur epitaksjalnych
(tzw. skrzydet ELO), przy uzyciu MES (H6).

Us$redniony wskaznik zaangazowania Habilitanta w w/w cyklu publikacji wynosi
3,45/6=0,575, jest zatem bliski 58%. Biorac pod uwage niezwykle interdyscyplinarny
charakter poruszanych zagadnien, ich wysoki stopien trudnosci oraz osiggniete wyniki, moja
ocena przedtozonego cyklu publikacji, stanowiacych tzw. osiagniecie naukowe, jest
jednoznacznie pozytywna. Zaangazowanie Habilitanta w realizacje postawionych zadan i
proces publikacyjny jest wysokie (okoto 58%). Wyniki badan zostaly upowszechnione w
uznanych czasopismach o zasi¢gu mig¢dzynarodowym lub §wiatowym, a sumaryczny IF dla
przedtozonego cyklu publikacji wynosi 9,6.



3 Ocena innych (nie wchodzacych w sklad osiggnigcia wymienionego w pkt. 2)
opublikowanych prac naukowych oraz wskaznikéw dokonan naukowych

Ponizsza ocena odnosi si¢ przede wszystkim do dorobku naukowego, ktéry powstat po
uzyskaniu przez dr inz. Grzegorza Maciejewskiego stopnia doktora nauk technicznych, a
zatem po 2003 roku.

3.1 Autorstwo lub wspdtautorstwo publikacji naukowych w czasopismach: znajdujacych sie w
bazie Journal Citation Reports (JCR).

Sposrod pozostalych prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR warto wyrdznié¢ grupe
artykutéw o zblizonej tematyce do prac wchodzacych w sklad glownego osiggniecia
naukowego. Publikacje te ukazaly si¢ w tak renomowanych czasopismach jak: Physica Status
Solidi B, Journal of Alloys and Compounds, Computational Materials Science czy Materials
Chemistry and Physics. Jednak udziatl Habilitanta w przygotowaniu tych prac nie przekracza
20% i w wigkszosci przypadkéw ogranicza si¢ do wspéludziatu w modelowaniu
numerycznym i konicowej edycji manuskryptu.

Ponadto, wsrdd publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR na wyr6znienie zastuguje
niewatpliwie inny cykl publikacji, obejmujacy nastepujace pozycje:

1 G. Maciejewski, S. Stupkiewicz, H. Petryk, Elastic micro-strain energy at the austenite-
twinned martensite interface, Archives of Mechanics, vol. 57 (4), 277-297, 2005.

2 S. Stupkiewicz, G. Maciejewski, H. Petryk, Low-energy morphology of the interface layer
between austenite and twinned martensite, Acta Materialia vol. 55 (18),6 292-6306, 2007.

3 H. Petryk, S. Stupkiewicz G. Maciejewski, Interfacial energy and dissipation in martensitic
phase transformations. Part II: Size effects in pseudoelasticity, Journal of the Mechanics and
Physics of Solids, vol. 58 (3), 375-389, 2010.

4 S. Stupkiewicz, G. Maciejewski, H. Petryk, Elastic micro-strain energy of austenite-martensite
interface in NiTi, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, vol. 20
(3),035001, 2012.

W powyzszych pracach skoncentrowano si¢ na analizie energii powierzchniowej
wystepujacej w procesie przemiany fazowej, charakterystycznej dla tzw. stopdw z pamigcig
ksztaltu. W najnowszych pracach z tego zakresu zbudowano w petni tréjwymiarowy model
ewolucji mikrostruktury martenzytycznej, uwzgledniajacy efekt skali zwigzany z energia
powierzchniowsg granic migdzyfazowych oraz rozpraszanie energii zwiazane z anihilacja tych
granic. Obliczenia przeprowadzono w odniesieniu do takich stopéw jak NiTi czy CuAlINi.
Zbudowano stosowny model numeryczny z uwzglednieniem anizotropii faz oraz nieliniowe;j
kinematyki (duze odksztalcenia). Postuzono si¢ metoda elementéw skonczonych. Udziat
Habilitanta w wigkszosci prac siggatl 33% i polegal na budowie modelu numerycznego i
wykonaniu obliczen. Warto podkresli¢, ze sumaryczny IF czterech w/w czasopism wynosi
9,35 a czasopisma takie jak Journal of the Mechanics and Physics of Solids czy Acta
Materialia naleza do wiodacych w dziedzinie mechaniki i nauki o materiatach i maja zasieg
Swiatowy.



3.2 Autorstwo/wspdtautorstwo publikacji naukowych w czasopismach miedzynarodowych
lub krajowych innych niz znajdujace si¢ w bazach lub na liscie. Autorstwo opracowan
zbiorowych, dokumentacji prac badawczych oraz ekspertyz.

W tej grupie prac warto wymieni¢ recenzowane publikacje w zbiorowych wydawnictwach
konferencyjnych, takich jak: Proc.IUTAM Symp. on Size Effects on Material and Structural
Behaviour at Micro and Nano-scales, Springer, 2006 czy Materials Research Society (MRS)
Proc., 2004. Pierwsza z nich dotyczyla modelowania laminatow alistenit/martenzyt zZ
uwzglednieniem wplywu energii powierzchniowej a druga segregacji indu w strukturach typu
In,Ga;.<N/GaN, uzyskiwanych technika osadzania warstw MOCVD. Indywidualny wktad
Habilitanta w tych pracach si¢gat 33%.

Ponadto, wsréd nierecenzowanych prac naukowych warto wymienié 2 prace, ktore ukazaty
si¢ w zbiorowych wydawnictwach konferencyjnych American Institute of Physics (AIP)
Proc., 2011. W powyzszych pracach Habilitant zajal si¢ modelowaniem di6d laserowych
montowanych na réznych podtozach. Wyniki symulacji numerycznych zakrzywienia probek
poréwnano z wynikami pomiardéw ugigé, ktdére maja istotny wpltyw na emisje energii przez
diody. Wktad Habilitanta w tych pracach wynosit 15%.

Oprocz powyzszych prac, w tej grupie nalezy wymieni¢ takze pig¢ nierecenzowanych
publikacji w wydawnictwach konferencyjnych o zasiggu miedzynarodowym i jedna prace w
Physica Status Solidi C.

3.3 Kierowanie migdzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial w
takich projektach.

Dr inz. Grzegorz Maciejewski kierowal dwoma projektami badawczymi przyznanymi przez
MNil oraz uczestniczyt jako wykonawca w kolejnych 8 projektach badawczych, w
wigkszosci finansowanych przez KBN oraz MNil. W autoreferacie brak niestety informacji
na temat okresu realizacji tych projektow, aktualnego statusu (aktywny czy zamkniety) oraz
publikacji naukowych zwigzanych z badaniami przeprowadzonymi w ramach projektu. Nie
wiadomo zatem czy te projekty zakonczyly si¢ sukcesem. Informacje¢ na temat udziatu i
realizacji projektéw badawczych nalezy uzna¢ za niewystarczajaca.

3.4 Referaty wygloszone na migdzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych.

Dr inz. Grzegorz Maciejewski wyglosit w latach 1999-2011 10 referatéw na konferencjach
naukowych, w wigkszosci o zasiggu migdzynarodowym. Brak jednak informacji na temat
tytulow tych referatow oraz ich autoréw. Brak rowniez informacji na temat ewentualnych
referatow zaproszonych, kluczowych lub plenarnych. Informacje na temat udzialu w
konferencjach naukowych nalezy takze uzna¢ za niewystarczajaca.



W dorobku dr inz. Grzegorza Maciejewskiego nie wystepuja monografie lub podreczniki
naukowe. Brak réwniez informacji na temat miedzynarodowych lub krajowych nagréd za
dziatalno$¢ naukowa.

Podsumowujac, mimo niepetnej informacji na temat realizacji projektow badawczych oraz
udzialu w konferencjach naukowych, dorobek naukowy i osiagniecia Habilitanta po
uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych nalezy oceni¢ wysoko. Na szczegdlng uwage
zastuguja dwa cykle prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Pan dr inz. Grzegorz
Maciejewski nalezy niewatpliwie do grona utalentowanych badaczy o ugruntowanej juz
pozycji naukowej w kraju i za granica, o czym $wiadcza nastgpujace dane:

e sumaryczny IF publikacji naukowych wedtug listy Journal Citation Reports (JCR)
wynosi 30,63, w tym sumaryczny IF po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych
wynosi 26,26;

e ogoélna liczba cytowan wedlug bazy Web of Science (WoS) wynosi 147 natomiast
indeks Hirscha wedlug tej samej bazy wynosi 7.

4 Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz informacji o wspolpracy
mig¢dzynarodowej habilitanta

4.1 Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach mig¢dzynarodowych lub
krajowych.

Dr inz. Grzegorz Maciejewski uczestniczyt w bilaterainym polsko-francuskim programie
wymiany osobowej POLONIUM. Brak jednak informacji w jakim okresie miata miejsce
wymiana osobowa i jakiego o$rodka =zagranicznego dotyczyla. Ponadto, Habilitant
uczestniczyt jako wykonawca w realizacji projektu badawczego MATRANS, finansowanego
ze $rodkow UE (program projektéw ramowych). W odniesieniu do tego projektu brakuje
réwniez poglebionej informacji.

4.2 Udzial w konsorcjach i sieciach badawczych.
W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.3 Kierowanie projektami realizowanymi we wspdtpracy z naukowcami z innych osrodkéw
polskich i zagranicznych.

W autoreferacie brak szczegotowej informacji na ten temat (patrz punkt 3.3).
4.4 Udziat w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism.
W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.5 Cztonkostwo w miedzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych.



W autoreferacie brak informacji na ten temat.
4.6 Osiagnigcia dydaktyczne oraz osiagnigcia w zakresie popularyzacji nauki.
W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.7 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opickuna naukowego lub promotora
pomocniczego (z podaniem tytuldw rozpraw doktorskich).

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.8 Staze w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych lub akademickich.
W autoreferacie brak szczegdtowej informacji na ten temat (patrz punkt 4.1).

4.9 Udzial w zespotach eksperckich i konkursowych.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

4.10 Recenzowanie projektéw migdzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismach miedzynarodowych i krajowych.

W autoreferacie brak informacji na ten temat.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz dorobek dydaktyczny i popularyzatorski przedstawiony
w autoreferacie jest niewielki. Poglebionej informacji o wspdtpracy miedzynarodowej

réwniez brakuje. Z kontekstu mozna co prawda wywies¢, ze taka wspotpraca miata miejsce
(np. P. Ruterana, CNRS-ENSICAEN, Caen, Francja), ale nie zostata ona szczegdétowo
przedstawiona i udokumentowana. Generalnie, odnosi si¢ wrazenie, ze dziatalnosé¢
dydaktyczna i popularyzatorska nie jest mocna strong Habilitanta a wspotpraca
miedzynarodowa nie zostala wlasciwie wyeksponowana. Autoreferat ma forme niezwykle
oszczgdng 1 ogranicza si¢ niemal wylacznie do dziatalnosci naukowej (publikacje,
konferencje, projekty).

5 Uwagi koncowe

Dr inz. Grzegorz Maciejewski jest osobg zajmujaca si¢ przede wszystkim badaniami
naukowymi. W tej materii odniodst niewatpliwy sukces o czym $wiadczy 16 recenzowanych i
6 nierecenzowanych publikacji, ktére ukazaty si¢ po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
nauk technicznych. Wérdd recenzowanych publikacji wiekszo$¢ ukazata si¢ w czasopismach
z listy JCR. W dorobku publikacyjnym Habilitanta mozna wyrézni¢ dwa cykle publikacji.
Pierwszy z nich (obszerniejszy) zostal poswiecony numerycznej analizie deformacji struktur
krystalicznych i1 ich defektéw na poziomie nanoskali. Stanowi on glowne osiagnigcie
Habilitanta a prace w nim zawarte byly cytowane 13 razy (wg. WoS). Natomiast drugi z nich
(wezszy), dotyczacy analizy energii powierzchniowej wystgpujacej w procesach przemiany
fazowej charakterystycznych dla stopéw z pamigcig ksztattu, stanowi kolejne wazne
osiagniecie Habilitanta. Prace wchodzace w sktad tego cyklu byty cytowane 35 razy (wg.
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WoS). Obydwa cykle wnosza istotny wktad do rozwoju Mechaniki, eksponujac wazny
wspolczesnie trend budowy modeli konstytutywnych opartych na zjawiskach fizycznych
identyfikowanych na poziomie sieci krystaliczne;.

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski nie zostal niestety szczegdtowo przedstawiony i
udokumentowany. Zabraklo réwniez wyczerpujacej informacji na temat wspolpracy
mi¢dzynarodowej. W tym zakresie trudno zatem o wysoka oceng przedtozonego dorobku.

6 Podsumowanie opinii oraz wniosek koncowy

Podsumowujac stwierdzam, iz dorobek naukowy Habilitanta zawierajacy migdzy innymi dwa
cykle publikacji o niezwykle nowoczesnej i aktualnej tematyce nalezy oceni¢ bardzo wysoko.
Stanowi on znaczny wklad Autora w rozwdj dyscypliny naukowej Mechanika. Uwazam
ponadto, ze osiagni¢cia naukowe Habilitanta sa $wiadectwem jego wysokiej aktywnosci
badawczej, samodzielnosci i konsekwencji w realizacji postawionych celéw. Natomiast
dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz dorobek w zakresie wspolpracy
miedzynarodowej uwazam za stabo udokumentowany i niewystarczajaco wyeksponowany.

Stwierdzam wreszcie, ze przedstawiony do oceny dorobek naukowy spelnia odnosne wymogi
ustawowe i wnoszg o nadanie Panu dr inz. Grzegorzowi Maciejewskiemu stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Mechanika.
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Blazej Skoczen
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